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	1.静态半导体存储器(SRAM)与动态半导体存储器(DRAM)的主要区别是什么？
	2.由两片6116(2K8)怎样扩展成(2K16)或(4K*8)的存储器？怎样连线？
	3.查阅6116芯片的数据手册，在CE=0、OE=0、WE=1的条件下，当输入的地址信息变化时，输出的数

